Andlise microestrutural quantitativa do semicondutor GalnSb,
utilizando EBSD

Abstract: Os semicondutores sao materiais que apresentam propriedades de condutividade
elétrica entre os compostos isolantes e condutores. Seu emprego é importante na fabricagdo
de componentes eletronicos tais como diodos, transistores e outros de diversos graus de
complexidade tecnoldgica, microprocessadores, e nano circuitos usados em nanotecnologia.
Portanto atualmente o elemento semicondutor é primordial na industria eletrénica e
confec¢do de seus componentes.

Motivagao:
e Materiais semicondutores sdo a chave para produtos inovadores;
e Vao muito além da eletronica e da informatica;
e Aindustria de semicondutores cresceu 14,8% (2009);
e Existem algumas restrigdes para importacdo de componentes dos semicondutores;
« E um cendrio muito desafiador para o desenvolvimento desse tipo de material.
Objetivo:

o Disseminar os conhecimentos em materiais semicondutores IlI-V;

Crescimento de cristais;

Obtencdo de substratos;

*  Formagdo de nanoestruturas e super redes;

Mapear principais defeitos encontrados nas amostras.

Metodologia

e C(Cristais ja obtidos por outros grupos serdo seccionados, alguns na dire¢dao do
crescimento, outros em laminas.

e Verificacdo de estruturas dos cristais através de microscopia 6ptica e eletronica.
e Observacao de defeitos estruturais, como discordancias e maclas

e Verificar as propriedades elétricas obtidas com medi¢Oes de resistividade e efeito Hall.



Resultados

Cristal obtido pelo método de Bridgman

Parte final do
cristal, onde ha
muitas impurezas
e varias interfaces
de materiais.

Inicio do
Cristal

Meio do Cristal, onde
apresenta maior niumero de
segregacoes de material

Préximos Passos

e Realizar andlises de EBSD, para melhor entendimento do comportamento de defeitos
nos cristais;

e Medidas Elétricas;

e Avaliacdo do método de preparacdo das amostras por microscopia éptica e eletronica
de varredura (MEV)
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